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Modul s tranzistorem MosFET—N

El. POPIS

Tento modul je uréen pro realizaci tzv. ,low-side” spinani - mdze spinat
zatéZ jako napr. motory a vykonové LED diody. Jako pfepinaci prvek je
pouZzit unipolarni MosFET tranzistor s N kanalem. K modulu Ize také
pripojit baterii pomoci JST konektoru nebo pfipajet jeji vyvod pfimo
na DPS.

Zakladni specifikace:

e MOosFET tranzistor s N kanalem

e Spinany proud az6,5A

e Moznost pfipojeni baterie pomoci JST konektoru

:—ﬂ_v:Z. SPECIFIKACE
Tranzistor P21AD Ugs (gate-source) 0aZ20VDC
Typ tranzistoru MosFET (N kanal) | Uth (threshold) 2VDC
Uds (drain-source) 30V Typ konektoru JST
Ids (drain-source) 6,5A Rozméry (mm) 31x22

§3 ZAPOJENI

PFiklad zapojeni MosFET prepinace spolu s baterii pohanéjici krokovy motor.
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s 4. UKAZKA PROGRAMU
Nasledujici kod demonstruje ovladani prepinace. Tranzistor je sepnut 5 sekund (motor se otaci). DalSich

5 sekund je tranzistor rozepnuty, tudiZ se motor zastavi.

#define PREPINAC 2

void setup() {
pinMode (PREPINAC, OUTPUT);

}

void loop() {
digitalWrite(PREPINAC, HIGH); //tranzistor je sepnuty
delay(5000);

digitalWrite(PREPINAC, LOW); //tranzistor je rozepnuty
delay(5000);
}
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